photocoupleur

CNY 44

haut transfert faible VCE sat
compatible en transfert avec la logique TTL

Le CNY 44 est un photocoupleur constitué d'une diode électroluminescente en arseniure de gallium et d'un phototransis-
tor NPN en silicium

Ce photocoupleur, en boitier JEDEC TO-12 présente un haut transfert sous un faible Vg ce qui le rend compatible avec les cir-
cuits logiques TTL.

Il peut étre utilisé avec un Vg de 50 volts.

Caractéristiques principales

IEE= 10 MA VEEZ T0V) . o ettt ettt e e e et min 0,3
VCEsat IC= 3 mMA  IE= 10 MA) . o e max 04 V

(IC= 4,8 MA;IE= 1B MA) - et ettt e et e e et e e ...  max 04 V
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tr(|C=2mA;VCE=1OVetRL= 100 ONMS) v v et e e e e e e e typ 2 us
H(c=2mA;VCe=10VetRL=1000hms) ... . it typ 2 us
ICEO(VCE= 15V  IE=0) i e e e e e max 100 nA

Brochage 10-12
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Valeurs a ne pas dépasser (Limites absolues)

Coté diode électroluminescente

172 = max 3 V
=S max 30 mA
IFRM (o K B0 880 = 0,1) oot ettt e e max 200 mA
Ptot, ................................................................................ max 50 mW
L T R R max 125 °C
1L R R —55a+ 125 °C
Coté phototransistor

o (0 B I T T T T P max 50 V
A ol T max 8 V
O max 30 mA
POt max 80 mW
L T max 125 °C 209
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Résistances thermiques GRS o\ 44 -Page 2/4

Coété diode
Rth—j—a ............................................................................... max 500°C/W 1
Rth—j—c ............................................................................... max 150°C/W |
Cété phototransistor
Rth—j—a ............................................................................... max 1200 °C/W
Caractéristiques (Tamb = 25 °C)

min typ max
Diode électroluminescente
VE(E=T10mA) ... 1 1,2 1,5 \Y,
VEUE=30mA) ... 1,3 1,6 \Y
VEUE=200mA). ... et 1,5 \Y
IRIVR=3V) e 20 wA
Clcapacitt aV=0;f=1MHz).................... 50 pF
Phototransistor
VBR)CEOC=01mA) ......................... 50 Y,
VBRIECO (IC=0,1mA) . ........................ 8 \Y
ICEO(VCE=5V). ot 3 nA
ICEO(VCE=15V) .o e 10 100 nA
ICEQ(VCE=15V ; Tj=85°C).................... 10 100 uw A
Photocoupleur
IC/IF(lF=10mA;Vcg=10V) .................. 0,3 0,6
VCEsatlF=10mA;lc=3mA) .................. 0.4 v
VCEsat(lF=15mA;Ic=46mA). .. .............. 0.4 v
VE(VCE=10V;Ic=10pA) ... ... 0,9 1 \Y,
Clcapacitte V=0;f=1MHz) .................... 1,5 pk
By tension de tenue (UTE NSC93050).............. 1000 \Y,
R résistance d'isolement (V= £500V). . ............ 10'® 101! Q
te (1) o O 2 us
(1) e 2 us

(1) dlc =2 mA, Vg = 10 V,.R = 100 Q (voir le montage ci-aprés).

Montage de mesure
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Courbes caractéristiques
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Courant direct en fonction de la tension directe Courant direct en fonction de la tension directe ~ Courant collecteur en fonction du courant direct
(courbe de transfert a VCE = 10 V)
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Caractéristiques de transfert a bas Réponse en fréquence.

niveau de tension VCE.

Ic 8 T T
(mA)* [ _
T Py - Valeurs typi —
T i aleurs ues
T (us) - , ypPIq H
) ! — S——— RL=1k07 ]
i ’ - i M
e s = ‘
6 [ BEEEPE xaill Ami —
PSilBEE: N - !
T H : N t t
5 €7 rrrt . 3 : '\ J] '% T
e — ———— AL=s000
| g |
1 | L 1 T
LTS : ‘ I I N
t}:v 255 -t ‘ - L \\\
BRSSP . e B! T 1
Seshasiins e RL=1000
ARSSuREEBESE 2 ——
H—HHH I —
SBS REE IR BRn 10 ! 1 T 1]
|| f L"',"%_—,‘.‘_,—: 1 ] - I I ‘{ % — VCC: 10 Vﬂ}:
[ Sespaanans 1 ‘ Tamp =25°C ]
anA Khaacy ‘ ‘ EEEs
N SEEIRESNAIE! 0 . o j I
0 10 20 10-1 1 Ic (mA) 10!
Caractéristiques de transfert a haut Temps de montée et de descente en fonction du courant collecteur.
niveau de tension VCE.
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Courant d'obscurité en fonction de
la température de jonction. ton en fonction du courant direct.
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Courbes caractéristiques (suite)
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Courant d’obscurité en fonction de

la température.
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Courant collecteur en fonction de la

température ambiante.
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Puissance totale dissipée en fonction de la température ambiante.




